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INSTRUGOES GERAIS PARA A REALIZAGAO DA PROVA

=

Use apenas caneta esferografica de tinta na cor preta e fabricada em material transparente.

=

Escreva a data, a sua assinatura e o seu numero de inscrigdo no espaco indicado nesta capa.

=

A prova terad duragdo maxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questdes do
Caderno de Provas e preencher as Folhas de Respostas.

O tempo minimo de permanéncia na sala de provas é de 1 (uma) hora.
Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas e o Caderno de Provas ao fiscal.

Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 30 (trinta) questes Objetivas e 01 (uma) questdo Discursiva.

NN

Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeigdo grafica que impeca a leitura, comunique isso
imediatamente ao fiscal, para que seja efetuada de imediato a troca do Caderno.

=

Cada questdo de multipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcagao da opgdo escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:
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Os rascunhos e as marcacdes feitas neste Caderno de Provas ndo serdo considerados para efeito de avaliagdo.
Interpretar as questdes faz parte da avaliagdo; portanto, ndo é permitido solicitar esclarecimentos aos fiscais.

O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

NN

A quantidade de questdes e respectivas pontuagdes deste Caderno de Provas estdo apresentadas a seguir:

Provas Numero de questoes Pontos

Objetiva de Legislacdo do Servico Publico Federal 05 questdes

- - o - 70 pontos
Objetiva de Conhecimentos Especificos 25 questdes

Discursiva 01 questao 30 pontos
PONTUACAO TOTAL 100 pontos

ASSINATURA DO CANDIDATO: NUMERO DE INSCRIGAO:
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PROVA DE LEGISLAGAO - QUESTOES DE MULTIPLA ESCOLHA

1. Constitui forma de provimento de cargo publico, de acordo com a Lei n® 8112/90, a

A) recondugéo, que consiste no retorno do servidor ao cargo de origem, quando invalidada sua demissao
por decisao administrativa ou judicial.

B) reversdo, que consiste no retorno a atividade de servidor aposentado, no mesmo cargo ou cargo
resultante de sua transformacéo.

C) readaptacgao, que consiste no retorno a atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta
médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

D) reintegragao, que consiste na investidura de servidor em cargo de menor complexidade, quando
inabilitado em estagio probatdrio de cargo efetivo originalmente provido.

2. Dentre as hipoteses de afastamento do servidor, a Lei n® 8112/90 prevé a concessao para atividade politica
e a licenga para tratar de assuntos particulares. Sobre tais atos administrativos, € correto afirmar que

A) o primeiro é ato discricionario e revogavel, enquanto o segundo € ato vinculado e irrevogavel.
B) ambos sao atos discriciondrios e revogaveis.
C) o primeiro é ato vinculado e irrevogavel, enquanto o segundo € ato discricionario e revogavel.

D) ambos sao atos vinculados e irrevogaveis.

3. Segundo a Lei n® 8027/90, a conduta do servidor de se ausentar da reparticao, durante o expediente, sem
prévia autorizagao da chefia imediata, enseja a aplicagao de pena de

A) adverténcia.
B) multa.
C) demissao.

D) suspenséo.

4. O Decreto n° 1171/94 aprova o Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo
Federal. Segundo esse decreto, é dever do servidor publico

A) contribuir para a previdéncia social com a aliquota definida em decreto, tendo em vista garantir a futura
aposentadoria.

B) declarar, anualmente, os bens e fontes de renda que estejam em nome do servidor publico, excluindo
os de seu cdnjuge e dependentes.

C) participar de cursos de capacitagdo e agdes de desenvolvimento oferecidos pela administragédo
publica, visando aprimorar suas habilidades e conhecimentos

D) comunicar, imediatamente, aos seus superiores, todo e qualquer ato ou fato contrario ao interesse
publico ou que possa comprometer o servigo.

5. De acordo com a Lei n® 12772/2012, que trata da carreira do Magistério do Ensino Basico, Técnico e
Tecnolégico (EBTT), a progressao funcional sera concedida em conformidade com

A) a obtencao de titulos académicos em conjunto com a participagdo em cursos de aperfeicoamento e
em projetos de pesquisa e extensao.

B) a convergéncia de intersticio de tempo na classe e a aprovagao em avaliagdo de desempenho
individual.

C) a avaliagdo unilateral da chefia imediata, baseada em critérios de reconhecimento do trabalho do
servidor.

D) o tempo de efetivo exercicio na classe atual, com minimo de 36 meses, independentemente, de
avaliagao da chefia imediata.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS — QUESTOES DE MULTIPLA ESCOLHA

Considerar estes valores quando necessario:
VZ=141 V3=1,73 sen(30°)=1/2 sen(45°) =v2/2 sen(60°) =+/3/2

=314 c0s(30°) =/3/2  cos(45°) =v2/2  cos(60°) = 1/2

6. O circuito de sample and hold é parte fundamental de um sistema digital de aquisicao de dados, atuando
antes da etapa de quantizagdo do sinal. Segundo o teorema de Nyquist-Shannon, a frequéncia minima
de amostragem necessaria para digitalizar um sinal analdégico de 800 kHz, sem perda de informacéo, é

A) 800 kHz.
B) 3200 kHz.
C) 1600 kHz.
D) 400 kHz.

7. O circuito apresentado a seguir é utilizado para medir a luminosidade de uma sala. Em destaque,
encontra-se um sensor LDR (Light Dependent Resistor), cuja resisténcia elétrica varia conforme a
intensidade da luz incidente. Considerando-se a iluminac¢ao natural do ambiente, foi realizado o ajuste de
zero da tensao VAB, resultando em um valor de 2,5 kQ para o potencidmetro P1.

P1 <§>§ R

R1

[r—

]Rz

Fonte: Funcern 2025.
Sendo assim, se, para uma determinada iluminacdo, a resisténcia do LDR ¢é igual a 6 kQ e
R1=R2 =10 kQ, a tensao VAB é
A) —-0,875V.
B) 0,875V.
C) 3,250 V.
D) -3,250 V.

ELETROELETRONICA
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8. A tabela a seguir apresenta as caracteristicas tipicas das séries TTL (Transistor - Transistor Logic).

Caracteristicas tipicas das séries TTL

Parametros de Tenséo | 74 74S | 74LS 7T4AS 74ALS
Vor(min) (V) 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5
Vor(max) (V) 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Vig(min) (V) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
V. (max) (V) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Fonte: FUNCERN, 2025.

Quando um componente 74ALS esta acionando uma entrada de um 74S, as margens de ruido sdo

A)05Ve04V.
B)0,7Ve03V.

funcionamento de uma porta ldgica.

C)05Ve03V.
D)0,7Ve04V.

F[E

S4

Vdd
A
ﬁI]E s3
X
]I]E 52
Y po——¢
=

1

Fonte: FUNCERN, 2025.

O circuito a seguir, construido com chaves elétricas controladas do tipo nMOS e pMOS, corresponde ao

S6

Considerando que a tensido de alimentacdo Vdd é suficiente para alimentar todo o circuito e que as
entradas X e Y sdo alimentadas com tensdes acima da tensao limiar, a porta l6gica representada na figura

é
A) Porta AND.
B) Porta OR.
C) Porta NAND.
D) Porta NOR.

ELETROELETRONICA
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10. Os microcontroladores AVR sdo amplamente utilizados em sistemas embarcados. Na arquitetura interna
desses microcontroladores, € utilizada a arquitetura

11.

12

13.

A)
B)
C)

D)

Von Newman, com barramento unificado para a memoéria de programa e para a memoria de dados.
Von Newman, com barramentos separados para a memoria de programa e para a memoria de dados.

Harvard modificada, com barramento unificado para a meméria de programa e para a memoaria de
dados.

Harvard modificada, com barramentos separados para a meméria de programa e para a memoria de
dados.

Microcontroladores utilizam diferentes formas de reset para garantir uma operacgao confiavel. Sobre esses
mecanismos, é correto afirmar que o

A)

B)

C)

D)

Power-on Reset é acionado apenas quando o microcontrolador esta em operagédo normal e a tensao
de alimentagado tem uma queda repentina.

Watchdog Timer precisa ser reinicializado, periodicamente, via software, e seu temporizador interno
€ sincronizado com o clock do sistema.

Brown-out Reset possui histerese, ativando o reset apenas quando a tensdo de alimentagao fica
abaixo de um nivel minimo, por um tempo determinado.

Reset Externo requer que o sinal de clock esteja ativo para que o microcontrolador reconhega o pulso
de reset.

O ciclo de varredura é um processo fundamental em PLCs (Programmable Logic Controller). Nesse ciclo,

A)

B)

C)

D)

a duragao da execugao depende apenas da velocidade do processador e independe da quantidade
de instrugbes do programa.

a execugao é realizada uma Unica vez, quando um novo programa é carregado no PLC e ha uma
nova inicializagao.

a atualizacdo das saidas ocorre antes das leituras das entradas para garantir uma maior velocidade
de resposta.

a leitura das entradas, a execuc¢éo do programa légico e a atualizacdo das saidas compbem as trés
etapas principais.

O caodigo de cores € a maneira mais comum de se identificar resistores. A tabela a seguir apresenta o
cédigo resumido para resistores de 3 faixas.

Tabela: Codigo de Cores para Resistores de 3 faixas
Cor 12 Faixa 2? Faixa 3? Faixa
Preto 0 0 x10°
Marrom 1 1 x10"
Vermelho 2 2 x102?
Laranja 3 3 x103
/Amarelo 4 4 x104
Verde 5 5 x10°
Azul 6 6 x108
Violeta 7 7 x107

ELETROELETRONICA
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Tabela: Codigo de Cores para Resistores de 3 faixas

Cor 12 Faixa 22 Faixa 32 Faixa
Cinza 8 8 x108
Branco 9 9 x10°

Fonte: FUNCERN, 2025.

O circuito a seguir foi montado em uma matriz de contato. Conforme visualizado na figura, essa matriz de
contatos possui 30 colunas, numeradas de 1 a 30, e 5 linhas, nomeadas da letra “a” até a letra “e”. Cada
terminal de componente ou de instrumento de medida deve estar localizado em um par linha/coluna,
conforme representado na figura a seguir.

wooooooooooooo-.u _-cooooooooooooom
T @& & @& & @& & & 9 ¢ 9 0" E Y YT Y PO Y Y YYD
U e e e e e e e e e =R [0 e e e
LD © & @ @ ¢ ¢ ¢ © ¢ " " " " " " " " " " " "SSP Y DO
mooooooooh;u_t-nocoo-:."-oooooooooom
-rN®m e oo 20220222 2I T J3RLLERRTR
l. ............................|

.
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.
.
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+

Fonte: FUNCERN, 2025.

Os resistores utilizados possuem as seguintes sequéncia de cores:
e R1 (Marrom, Preto, Vermelho);
e R2 (Verde, Azul, Marrom);
e R3 (Vermelho, Vermelho, Vermelho); e
e R4 ( Marrom, Verde, Laranja).
Um multimetro digital foi utilizado para fazer a medigéo de resisténcia em escala automatica. Realizou-se

a medigdo com as ponteiras do multimetro, localizadas na coluna 9 com a linha “b” e na coluna 17 com
linha “d”. Com base nas informacgdes fornecidas, o valor de resisténcia indicado no multimetro foi:

A) 18,25 kQ.
B) 3,25kQ.
C) 16,45kQ.
D) 1,45kQ.

ELETROELETRONICA
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14. Considere que um osciloscépio foi utilizado para verificar o funcionamento do circuito a seguir.

R2
2k
TA R1 U1
Co—— N S
+
OPAMP B

Fonte: FUNCERN, 2025.

Considere ainda as seguintes informacoes:

e 0 gerador de sinal esta localizado na entrada G do circuito e fornece um sinal senoidal com 1V de

tensao de pico e frequéncia de 1 kHz;
e a escala vertical dos dois canais do osciloscopio estao ajustados para 0,5 V/div;
e a medicao de tensao do ponto A esta representada por uma linha cheia; e

e a medicao de tensdo, no ponto B, esta representada por uma linha tracejada.

Com base nessas informacgdes, a leitura correta do osciloscépio esta representada na opcao

A)

ELETROELETRONICA
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B)

C)

D)

EDITAL N° 01/2025 — REITORIA/IFRN FUNCERN
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15.

16.

EDITAL N° 01/2025 — REITORIA/IFRN FUNCERN

Um conversor analdgico-digital do tipo rampa digital possui frequéncia de clock de 500 kHz, Vr =
0,1 mV, saida do fundo de escala do DAC de 10,20 V e entrada de 8 bits. Para uma tensio de entrada de

7,75V, o tempo necessario para realizar a conversao sera
A) 776 ps.

B) 194 ps.

C) 97 us.

D) 388 ps.

Um circuito com amplificadores operacionais necessita de uma alimentacgao por fonte simétrica de £15 V.
Uma fonte ajustavel de bancada dupla com saidas isoladas é utilizada para fornecer as tensdes a esse

circuito. Com relagdo ao procedimento de configuragao dos terminais da fonte, é necessario

A) conectar o terminal positivo da fonte 1 ao terminal negativo da fonte 2, enquanto os terminais livres

fornecem +15Ve—-15V.
B) ajustar ambas as fontes para 7,5 V e conecta-las em série para fornecer +15V e —-15 V.

C) conectar o terminal positivo da fonte 1 ao terminal da positivo da fonte 2, enquanto os terminais livres

fornecem +15V e -15 V.

D) ajustar ambas as fontes para para 15V e conecta-las em paralelo para fornecer +15 e -15V.

ELETROELETRONICA
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17. Uma rede sequencial de entrada “x” e saida “z” possui dois flip-flops do tipo JK (A e B). As fungdes de
entrada dos flip-flops sdo descritas a seguir.

Ja = xQp Ky =0Qp
Jg = Q4 K =x'Q,
A saida “z” é definida por:
z=0Q0,+0Qp

O diagrama de estados dessa rede sequencial esta corretamente representado na opcao

’ —()=—(C—=(0

0,1

ELETROELETRONICA
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18. Um microcontrolador da familia PIC 18 utiliza seu médulo CCP para gerar um sinal PWM. Apresenta uma

19.

20.

Frequéncia de Clock do sistema de 4 MHz, com um Prescaler de 1:16. Segundo o datasheet do fabricante,
o periodo do PWM pode ser calculado por

Tpwm = (PR2 + 1) * 4 x Prescaler * T

Assim, se a frequéncia do PWM desejada € 50 Hz, o valor de PR2 ¢é igual a
A) 1249.

B) 3124.

C) 4999.

D) 624.

A figura a seguir apresenta um circuito misto com resistores, fontes de tensdo e um instrumento de
medig¢ao de corrente, 0 amperimetro.

R4
] . /\ﬁ\
4Q
~R1 < R2 ~R3
16 Q@ < 16 Q < 329 _
Vi V2 1 V3
7N N N 28Q >
/ | | | |
= =/ N
4V 8v 24V
- - {/ A \:-
A4

Fonte: FUNCERN, 2025.

Nessas condi¢des, a magnitude da corrente lida no amperimetro posto no circuito sera,
aproximadamente,

A) 1000 mA.
B) 500 mA.
C) 1500 mA.
D) 250 mA.

Um motor trifasico de indu¢do de 6 polos € alimentado a rede elétrica de 60 Hz. Ao funcionar em sua
plena carga (nominal), foi verificado, com um tacometro, que seu rotor estava com uma velocidade de
1140 rotagdes por minuto. O escorregamento dessa maquina &, portanto, igual a

A) 6%.
B) 4%.
C) 5%.
D) 3%.

ELETROELETRONICA
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21.

22,

EDITAL N° 01/2025 — REITORIA/IFRN FUNCERN

A figura a seguir apresenta uma converséao de resistores de uma topologiaem Y (ou T) para uma topologia
em A (ou ).

R, R

Fonte: FUNCERN, 2025

Apods essa conversao, o valor do resistor Ra sera
A) 6,5R.

B) 13R.

C) 8,67R.

D) 3R.

O diodo zener € um componente discreto comumente utilizado como um regulador de tensdo CC (corrente
continua) simples. A figura a seguir apresenta um circuito simplificado que utiliza um diodo zener “Z1”,
cujo Vz = 10 V, em paralelo com o resistor “RL”. O circuito € alimentado por uma fonte de tensdo CC
variavel “V1”, cujos valores possiveis estdo compreendidos entre 5V e 15 V.

Rs

N\
\\ /

5Q

+ V1 Z1

gsv ~ 15V 7 <R
Vz=10V 200

Fonte: FUNCERN, 2025.

Com a variagdo da fonte, as poténcias minima e maxima dissipadas no resistor RL serdo,
respectivamente,

A) 1,25We 11,25 W.
B) 800mWeS5W.
C) 1,25We5W.
D) 800 mWe 11,25 W.

ELETROELETRONICA
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23.

24,

25.

EDITAL N° 01/2025 — REITORIA/IFRN FUNCERN

A Figura a seguir ilustra uma placa de identificagdo de um motor elétrico trifasico.

|||Eﬂ W40 Premium Nagg4_1 Classe IR3

. (3~ 280L 300(400)  kw(HP-cv) N W2 v e 2 w2
g MOTOR DE INDUGAO - GAIOLA |FS 1,15 60 Hz Z ] T Z»
s | 380/660 V |535/308 A3 v lvi w8 ur gHt g
< |RPM 3565 Fp 0,89 A 2 B | Yu L2
g REG S1 REND 95,8 % [ipin 6,0 —6314-C327g)  MOBIL POLYREX EM
SoLF AT 80 k| cATN  [amB. 40 oc| ™ —ssrecaerg  ta4ten
IP23 AT 1000 manm| 918 kg

Fonte: WEG S.A.
Com base nas informacdes da placa, deve-se concluir que
A) a carga maxima que esse motor é capaz de atender é de 400 CV.
B) a velocidade de rotagéo tem sincronia com a rede elétrica.
C) sua corrente de partida, em partida direta em 380 V, pode ser superior a 3 kKA.
D) esse motor apresenta 12 terminais.

A NBR 5410 define os esquemas de aterramento em seu subitem 4.2.2.2. De acordo com a norma, a
configuracao de aterramento, no qual o ponto de alimentagao e as massas das cargas da instalagéo estao
aterradas por malhas ou hastes eletricamente distintas, € denominado de esquema

A) TN-S. B) TT. C) TN-C. D) IT.

O circuito a seguir foi montado, utilizando-se transistores NPN, resistores, capacitores e uma fonte de
alimentagao em corrente continua.

Vce
7+ -
R4

Ql
Nquf

Fonte: FUNCERN, 2025

Considerando que Vs é um terminal de saida e que R1 = R4, R2 = R3, C1 = C2 e Q1 = Q2, conclui-se
gue essa configuragdo representa um/uma

A) circuito multivibrador astavel.
B) oscilador controlado por tensao (VCO).
C) fonte de tensdo CC com regulagdo de corrente.

D) circuito multivibrador biestavel.

ELETROELETRONICA
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26. Em instalacgdes residenciais de baixa tensdo, a partir de uma determinada carga prevista na instalacao,
recomenda-se que se utilize o sistema trifasico de 4 fios, com distribuicdo equilibrada da carga entre as
fases. Nesses sistemas, entretanto, a necessidade de uma protegdo contra uma interrupgao externa de
neutro é imprescindivel. No esquema a seguir, por exemplo, ha trés tomadas de uma instalagcéo
residencial, cuja tensao de fase é 220V. Elas sdo destinadas a equipamentos distintos com poténcias Pc1
=10W, Pc2 = 100W e Pc3 = 1000W. Cada equipamento esta ligado em uma fase diferente.

-
-
4

o
®

-
w

Ponto de entrega

Carga 1 Carga 2 Carga 3

Fonte: FUNCERN, 2025.

Considerando que ha uma interrupcao de neutro antes do ponto de entrega dessa instalagéo, que nao
ha aterramento e que os equipamentos Carga 1 e Carga 2 estao sendo usados no momento da falta,

A) o equipamento “Carga 1” sera danificado por sobretensédo, pois Carga 1 e Carga 2 estardo em série
e submetidos a tensdo de linha entre L1 e L2.

B) o equipamento “Carga 2” sera danificado por sobretenséo, pois Carga 1 e Carga 2 estardo em série
e submetidos a tens&o de linha entre L1 e L2.

C) os equipamentos ndo funcionardo adequadamente, pois estardo sujeitos a subtensao por estarem
submetidos @ metade da tensdo de linha entre L1 e L2.

D) os equipamentos serdo danificados por sobretensdo por estarem, agora, submetidos a tenséo de
linha.

ELETROELETRONICA
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27. O circuito a seguir apresenta um arranjo RLC em corrente alternada. O comportamento elétrico da fonte
de tenséo é descrito pela equacao v(t) = 311 - sen(377 - t).

L1

SR

100mH

R1

80 Q2
v(t) = 311sen(377t)

Cl
|
70uC

Fonte: FUNCERN, 2025.

Em regime permanente, esse circuito tera uma corrente eficaz de, aproximadamente,
A) 275 A.
B) 3,90 A.
C) 471A
D) 1,63 A.

28. A NBR 5410 estabelece critérios para o dimensionamento dos eletrodutos em instalagdes elétricas de
baixa tensdo, levando em conta a quantidade de cabos ou condutores presentes em seu interior. O
objetivo é garantir que a taxa de ocupacao nao ultrapasse um limite de segurancga, evitando aquecimento
excessivo e facilitando a instalagao. De acordo com essa norma, quando ha trés ou mais cabos ou fios
no interior de um eletroduto, a area transversal livre do eletroduto deve ser de, pelo menos,

A) 50% da sua area transversal total.
B) 47% da sua area transversal total.
C) 69% da sua area transversal total.

D) 60% da sua area transversal total.
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29. O circuito a seguir é composto por um dispositivo ativo, o amplificador operacional com alimentagao
simétrica (suprimida na imagem) e os elementos passivos, nomeadamente resistores e capacitor.

Cl
|
[
1.6 nF
‘R2
VA=
5kQ
R1
._/\/
1 kQ

Terminais
de
Saida

Terminais de
Entrada

Fonte: FUNCERN, 2025.

Essa topologia representa um filtro

A) passa-alta, com frequéncia de corte em aproximadamente 20 kHz.
B) passa-baixa, com frequéncia de corte em aproximadamente 20 kHz.
C) passa-baixa, com frequéncia de corte em aproximadamente 100 kHz.

D) passa-alta, com frequéncia de corte em aproximadamente 100 kHz.
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30. O circuito a seguir apresenta um conversor de poténcia CC-CC, utilizando um MOSFET (S1) como chave
controlada pelo sinal V2. V1 representa a tensdo CC de entrada, e a tensdo de saida é observada no

resistor RL.

D1

|+

i

L1
K’W\
I1H

A\

1 kHz

I3

S1

[~
L1

— ~RL
10pF 1kQ

Fonte: FUNCERN, 2025.

O sinal de controle V2, por sua vez, é periédico e se comporta tal qual o trecho gréafico apresentado a

seqguir.

Sinal de Controle - Mosfet

0 f t

0o 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1

Lr 1,2 1,3 14 15 1,6 1,7 1.8 1,9 2

Fonte: FUNCERN, 2025.

t (ms)

Assumindo que o circuito ndo entra em regime de descontinuidade e que a tensao de limiar (Vt) do Mosfet
¢é suficientemente inferior a tensdo maxima de V2, a tensao no resistor RL serd, portanto, igual a

A) 6,25V.
B) 8,33V.
C) 10,0V.
D) 125V.
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PROVA DISCURSIVA — QUESTAO UNICA

Leia o excerto a seguir.

Em seu Projeto Politico-Pedagdgico (PPP), o IFRN

assume a necessidade de implementar um processo educativo que desvele praticas
mediadoras e emancipatorias, capazes de contemplar, em consonancia com o rigor
cientifico e com a omnilateralidade humana, as dimensdes culturais, linguisticas,
artisticas, sociais, técnicas e tecnoldgicas. A educagdo, assim entendida, s6 é
possivel se “[...] esforgar-se no sentido da desocultagdo da realidade. Desocultagcao
na qual o homem existencialize sua real vocagao: a de transformar a realidade”.
(FREIRE, apud, IFRN, 2012, p. 48).

Esse posicionamento fundamenta-se tanto nos principios e nas diretrizes orientadores da pratica pedagogica
quanto nas concepgdes de ser humano, de sociedade, de cultura, de ciéncia, de tecnologia, de trabalho e de
educacgao assumidas pelo IFRN e explicitadas em seu PPP (IFRN, 2012, p. 33-48).

PROPOSTA DE PRODUGAO TEXTUAL

Considerando a relevancia da discusséo sobre curriculo integrado no ambito da Educagao Profissional e
Tecnoldégica brasileira, escreva um texto argumentativo em que seja apresentado um ponto de vista sobre
a relacdao entre a formagcdo humana integral fundamentada na omnilateralidade/politecnia e o
posicionamento institucional exposto no PPP do IFRN.

ORIENTAGOES AS PESSOAS CANDIDATAS

Sua produgéo textual devera atender aos seguintes critérios:

e ser redigida no espacgo destinado a versao definitiva na Folha de Resposta;
e ser redigida na norma-padrao (linguagem culta) da lingua portuguesa escrita;
e serredigida em prosa (e nao em verso);

e conter, no minimo, 20 (vinte) e, no maximo, 30 (trinta) linhas; e

e ndo estar assinada (hem mesmo com pseuddnimo).

ATENGAO!

Sera atribuida NOTA ZERO a produgéo textual em qualquer UM dos seguintes casos:

se 0 espaco destinado ao texto definitivo na Folha de Resposta estiver em branco;

se for redigida fora do espago destinado ao texto definitivo na Folha de Resposta;

se for redigida de forma ilegivel;

se nao for redigida com caneta esferografica de tinta na cor preta;

se contiver quantidade minima inferior a 20 (vinte) linhas;

se fugir ao tema central ou a proposta da questao; e

se contiver identificagado da pessoa candidata fora do espago reservado para esse fim.
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